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Sposob wytwarzania selenowych plytek prostowniczych
oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia selenowych ptytek prostowniczych polegajacy
na nalozeniu na metalowe podloze co najmniej
dwoch warstw selenu o zréznicowanej aktywacji
oraz urzgdzenie do stosowania tego sposobu.

Prostowniki selenowe wytwarzane znanymi do-
tychczas sposobami, ktére polegajg na nalozeniu
lub naparowaniu na plytke metalowag warstwy se-
lenu aktywowanego np. bromem i oddaniu dal-
szym znanym procesom, majg szereg wad. Pro-
stowniki te majg male stosunkowo napigcie prze-
bicia oraz ograniczong, gestos¢ pradu.

Sposéb wytwarzania selenowych plytek prostow-
niczych wedlug wynalazku pozwala na znacznzs
zwiekszenie mnapiecia przebicia i gestosci pragdu.

Istota wynalazku polega na-nalozeniu lub na-
parowaniu na metalowe podloze na przyklad alu-
miniowe co najmniej dwoéch warstw selenu o roz-
nej aktywacji. Pierwszg warstwe bezposrednio na-
tozona, lub naparowang na podloze metalowe na-
przyklad aluminiowe, stanowi warstwa selenu ak-
tywowanego na przyklad bromem lub innym ak-
tywatorem, przy czym zawarto$¢ aktywatora wy-
nosi kilka procent.

Drugg warstwe stanowi czysty selen bez do-
mieszki aktywatora lub z niewielkg domieszkg ma-
teriatu aktywujgcego. Przez zmiane grubo$ci po-
szczegllnych warstw selenu otrzymuje sie plytki
pozwalajgce na przepuszczanie prgdu o wieksze]j
gestosci. Zmieniajgc natomiast procentowg zawar-
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tosé aktywatora w poszczegblnych warstwach uzy-
skuje sie plytki prostownicze o wiekszym napie-
ciu przebicia i pracy w stosunku do plytek otrzy-
mywanych dotychczasowymi sposobami, przy czym
zawarto$é aktywatora w poszczegdlnych warstwach
powinna stopniowo maleé, liczac od elektrody pod-
stawowej. W niektérych przypadkach korzystnym
jest, aby plytki zawieraly trzy warstwy selenu.
Szczegblnie korzystnym jest, jezeli idzie o uzys-
kanie plytek o wiekszym napieciu pracy — w przy-
padku dwu warstw — aby druga warstwe stanowil
selen o wysokiej czystosci.

Na podstawie rysunku zostanie obja$niony bli-
zej wynalazek, gdzie fig. 1 przedstawia ogélny
widok urzgdzenia wedlug wynalazku z czeSciowym
przekrojem sprzegla i zbiornika, a fig. 2 przed-
stawia og6lny widok urzgdzenia stuzgcego do her-
metycznego zamkniecia zbiornika.

Urzadzenie sklada sie ze zbiornika prézniowego
1, ktéry jest zamykany pokrywa 2 zawieszong ela-
stycznie na dwoéch czopach 3 i 4. Docisk pokrywy
2 do zbiornika 1 odbywa sie za pomocg sworznia 21
co gwarantuje ré6wnomierny nacisk na catym ob-
wodzie. Zamykanie pokrywy odbywa sie za po-
mocg mimosrodowego zamka 6 (fig. 1 i fig. 2) przy
czym dzwignia 7 wraz z mimos§rodem 9 obraca sie
na czopie 8 zamocowanym na stale do zbiornika 1.
Przy zamykaniu zamka za pomocg dzwigni 7
(ruch dzwigni 7 przeciwny do kierunku strzaiki
na fig. 2) nastepuje zablokowanie obrotu pierscie-
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nia 10 przez oparcie wystepu 11 o kolek 12, a na-
stepnie zaczepienie gléwki zamka 6 za rygiel 5
i przy dalszym spuszczeniu dZwigni 7 gtéwka 6 do-
ciggana jest razem z ryglem 5 i mimosrodem 9 do
czopu 8 zbiornika 1 (fig. 1). '

Wewnatrz zbiornika prézniowego 1 umieszczona
jest wieloboczna klatka 13 z uchwytami do zamo-~
cowywania plyt naparowywanych selenem. Pod
_klatkg 13 zamocowane sg grzejniki 15 do podgrze-
Wania 16dek 14, ktére zawieraja selen o réznej ak-
tywacji.

Klatka 13 sprzegnieta jest z napedem za pomoca
sprzegla klowego 16 polgczonego ze zworg 17
sprzegla magnetycznego. Komora prézniowa sprze-
gla bezstykowego w ktorej znajduje si¢ zwora 17
jest oddzielona przepong antymagnetyczng 18 w
ksztalcie stozka Scietego od drugiej czesci komory,
w ktérej jest umieszczony elektromagnes sprzegla
bezstykowego 19 i w ktérej panuje ciSnienie at-
mosferyczne. '

Elektromagnes 19 sprzegla bezstykowego zasila-
ny jest napigciem stalym. Naped sprzegla odby-
wa sie za pomocg jednofazowego silnika 20 po-
przez uklad przekladni. Zastosowanie tegov rodzaju
sprzegla pozwala na uzyskanie lepszej prézni i eli-
minuje stosowanie silnikéw wewnatrz zbiornika 1.

Spos6b wytwarzania plytek wedlug wynalazku
jest nastepujacy.

Na obwodzie klatki 13 zamocowuje sie o zada-
nych wymiarach plytki metalowe np, aluminio-
we, ktére stanowig podloze. Klatke 13 wsuwa sig
do zbiornika 1 a nastepnie napelnia sie¢ 16dki 14
selenem o odpowiedniej koncentracji aktywatora.
E.6dek 14 jest tyle, ile bedg zawieraly dane plyt-
ki prostownicze warstw selenu o réznej aktywacji.

Nastepnie wlgcza si¢ pompe obrotowg 23 i dy-
fuzyjna 22. Po uzyskaniu odpowiedniej préini zo-
staje wprawiona w ruch obrotowy za pomocg sil-
nika 20 poprzez sprzeglo magnetyczne i klowe
klatka 13 i wlacza sie grzejnik 15, ktéry najpierw
podgrzewa l6dke z selenem o najwigkszej zawar-
tosci aktywatora, a po jego wyparowaniu nastepna
16dke z selenem o mniejszej zawartosci akty-
watora.

W przypadku gdy plytki beda zawieraly trzy
warstwy ro6znie aktywowanego selenu woéweczas
urzgdzenie jest zaopatrzone w trzecig t6dke.

Spos6b i urzgdzenie wediug wynalazku pozwa-
la na uzyskanie réwnomiernej grubosci poszcze-
golnych warstw selenu oraz daje mozliwo§¢ re-
gulacji parametréw plytek przez dobér koncen-
tracji aktywatora w selenie i grubosci poszczegobl-
nych warstw.

Zastrzezenia patentowe
1. Spos6b wytwarzania selenowych plytek pro-
stowniczych znamienny tym, ze na plytke me-
talowa na przyklad aluminiowa nanosi sig¢ przez
naparowanie lub natozenie co najmniej dwie
warstwy selenu o r6znej zawartoSci aktywato-
ra, np. bromu, przy czym zawarto$¢ aktywa-
tora w poszczegblnych warstwach jest_stopnio-
wo malejgca, liczgc od elektrody podstawowej.
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2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1 zawierajgce pompe obrotows i dyfu-
zyjng, znamienne tym, ze do zbiornika préznio-
wego (1) jest zamocowany czop (8), na ktérym
jest umieszczona obrotowa diwignia (7) wraz
z mimosrodem (9) i pier§cieniem (10) w ten
sposdb, ze przez sprowadzenie diZwigni w potlo-
zenie poziome nastepuje zaczepienie glowki
zamka (6) za rygiel (5) powodujac jego docigg-
niecie do zbiornika (1), a tym samym roéwno-
mierny docisk pokrywy (2) na caltym obwodzie.

3. Urzgdzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne
tym, Ze ma obrotowg klatke (13) z uchwytami
do zamocowania naparowanych plyt napedza-
ng silnikiem (20) poprzez sprzeglo klowe (16),
ktére jest potgczone ze zworg (17) sprzegta elek-
tromagnetycznego, przy czym komora préznio-
wa, w ktorej jest umieszczona zwora (17) jest
oddzielona przepong  antymagnetyczng (18)

w ksztalcie stozka Scietégo od drugiej komory,
w ktoérej jest umieszczony elektromagnes (19)
i w ktérej panuje ci$nienie atmosferyczne.

Fig. 2.
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